Telefunken Diode BYW56 Datasheet

Silicon Diode

BYWS6

1000V / 2A

DATASHEET

OEM - Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Diode BYW56

Datasheet

BYW b2...BYW 56

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Leistungsglaichrichter

Besondere Merkmale:

& StoBspannungsfest @ Kleiner Sperrstrom

& Glaspassivierte Sperrschicht @ Hohe Stolstrombelastbarkeit

® Hermetisch dichtes Gehiuse

& ® Auch als "Gitebestatigtes Bauslemant™
nach WG 95 288, CECC 50000 oder
ESA-SCC 5000 liefarbar

Die elektrischen Daten entsprechen denen der Dioden:

BYW 52 - 1 N 5059 BYW 54
BYWG3 - 1 N BOG0 BYW 65

Abmessungen in mm
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Bastempelung: Klartext

Ahsolute Grenzdaten
Sperrgpannung, Periodische Spitzenspearrspannung
BYWS2 U, =Ly,
BYWE3 U, =U,
BYW B4 U =0,
BYWSE U, =U,,.,
BYWBE Uy =Uyam

StoBdurchlaBstrom
t,= 10 ms Fig. 2 besma

Periodischer Durchlalspitzenstrom —

DurchlaBstrom, Mittelwert
p =180 Fig. 3.8 -

Impulsleistung im Durchbruch
t =20 s Sinushalbwelle, 1’I =176°C P,

1 N 5061
1 N 6062

Sinterglasgehause
S0D &7
Gewicht max. 0,4 g
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Zul#zsige Energiebelastung bei
Avalanchebetrieb nicht periodisch
(Abschaltung induktiver Last)
lgmw=1AT=1756°C Fig.1 E, 20 mwWs
Granzlastintegral izt g8 Alg
Sperrschichttemperatur J'I 176 oG
Lagerungstemperaturbereich L -66...+176 °C
Maximale Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
1= 10 mm, T, = konstant Fig. 3 L 45 KW
auf Leiterplatte im Raster 25 mm  Fig. 4 Aa 100 KW
Kenngrdien Min. Typ. Manx.
Tj= 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
k=1A Fig. 9 U 0.9 1.0 v
Sparrstrom Fig. 10
Up = Uspay I a1 1 A
Up = Uppp - ?;=1uo=c I 10 i
Durchbruchspannung
Iy = 100 pA Ui 1600 v
Diodenkapazitat
'I.-"" =0, f=047 MHz Fig. 11 Cn 50 pF
Rickwartserholzeit
=058 L=14Ai =0258A t, 4 3
d,
Ug=B80V.I=1A o =5A/us t, 4 WS
(]
Sperrverzogerungsladung
d
IF—1ﬁ..d—-5N|.|5 Q. 3 wC

t
[ —
n T= 0,m, Ep = (0,3 ms

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Diode BYW56 Datasheet

BYW 52...BYW 56
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BYW 52...BYW 56
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BYW 52...BYW 56
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